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LABORATORIO DE ELECTRONICA LIS RUBIO PENA
TRANSISTOR BJT

MATERIAL:

Transistores BC547 y BC557.

Resistenciasde 1 K Q, 22K Q, 47KQy 10K Q.

OBJETIVOS

e Comprobacion experimental del efecto de la variacién de la corriente de base sobre
la corriente de colector en un transistor.

e Estudiar un circuito de polarizacién de un transistor.

1.- CURVA lg/lc DE UN TRANSISTOR npn.

Monte el circuito de la figura 1. El circuito se alimenta desde +V.y GND del entrenador.
Previamente debe ajustar la tension de +V a 15 V. Previamente al montaje del circuito mida los
valores reales de R1y R2'y anotelos en el cuestionario de evaluacion.
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Figura 1: Esquema del circuito de polarizacion

Midiendo en bornes de R1, vaya ajustando la tension Vgi con el potenciometro a los
valores indicados en la tabla 1 del cuestionario de evaluacion. Para cada valor mida Vg2 en bornes
de R2y calcule los valores Ig = Vgi/R1 e I = Vgro/R2.

Con los valores de la tabla 1 represente la gréafica que se encuentra a continuacion en el
cuestionario de evaluacion.

A partir de la gréfica representada puede calcular un importante parametro del transistor.
Indique cual es y calculelo.
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2.- CURVA Ig/lc DE UN TRANSISTOR pnp.

Monte el circuito de la figura 2 y repita el proceso del apartado anterior.
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Figura 2: Esquema del circuito de polarizacion

3.-POLARIZACION DE UN TRANSISTOR.

Monte el circuito de la figura 3. El circuito se alimenta desde +V y GND del entrenador.
Previamente debe ajustar la tension de +V a 9 V. Previamente al - montaje del circuito mida los
valores reales de RB1, RB2, RC y RE y anételos en el cuestionario de evaluacion.
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Los calculos que permiten obtener todas las tensiones y corrientes del circuito se realizan a
partir de las siguientes formulas elementales:

le=lp Vo=V -

loxR): Vg =Ve-Vy

Veee=Vp:  Veg =V - Vems Vee=Ie xR Vg =V;

Realice los calculos tedricos y escriba los resultados en la tabla 3.

Realizando las medidas necesarias con el multimetro, complete la tabla 3.
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CUESTIONARIO PREVIO PRACTICA 4

NOMBRE
APELLIDOS

Responda brevemente las siguientes cuestiones:

1. ¢Qué diferencia hay entre un dispositivo bipolar y uno unipolar? Cite un ejemplo de cada uno
de ellos.

2. Cite un transistor de tipo bipolar y otro unipolar.

3. Enlos siguientes simbolos nombre los terminales de los transistores y el tipo de cada transistor

4. Represente la caracteristica de entrada de un transistor de unién bipolar npn.
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5. Represente la caracteristica de salida de un transistor de unién bipolar npn.

6. ¢Cuales son las funciones principales de un transistor bipolar?

7. ¢Por qué hay que alimentar los transistores bipolares con tension continua para que funcionen
adecuadamente?

8. ¢Qué es B? (Se puede aplicar para relacionar IB e IC en cualquier circunstancia de
funcionamiento de un transistor bipolar?

9. Busque una hoja de caracteristicas de los transistores BC547 y BC557 y adjuntelas a este
cuestionario.

10. Elija tres parametros de una de las hojas de caracteristicas que ha buscado y ponga su valor y
su-significado.
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CUESTIONARIO DE EVALUACION PRACTICA 4

NOMBRE Fecha
APELLIDOS

1.- CURVA lg/lc DE UN TRANSISTOR npn.
Valores medidos:

R1=

R2 =

Tabla 1

VR (V) 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
Vg2 (V)
ls (LA)
lc (MA)

le{maA)

14

12

10

Ib(2A)

¢ Qué parametro del transistor puede calcular a partir de la gréafica anterior?

¢ Qué valor obtiene?
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2.- CURVA Ig/lc DE UN TRANSISTOR pnp.

Valores medidos:
R1=
R2 =

Tabla 2

Ve (V) | 0 ] 005 | 01 | 015 ] 02 | 025 | 03 | 035 | 04
Vg2 (V)
ls (HA)
Ic (MA)

le{mA)
14

12

10

Ib(ztA)

¢ Qué parametro del transistor puede calcular a partir de la gréafica anterior?

¢ Qué valor obtiene?
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3.- POLARIZACION DE UN TRANSISTOR.

Valores medidos:
RB1 =
RB2 =

RC=

Tabla 3

Vg Ve le Ic Vc | Vce | Vre2 | Vre1 | Vre | Vre

Tedrico

Préactico
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